
SSD Samsung MZ1LB1T9HALS
Escriba:	destino
interno:	para el servidor
 Capacidad:	1920 GB
Factor de forma:	NGSFF
Interfaz M. 2 :	PCI-E 3,0 4x
Controlador:	Samsung Phoenix
 Tipo de memoria:	3D TLC NAND
NVMe:	
 Velocidad de escritura externa:	1400 MB/s
Velocidad de lectura externa:	3000 MB/s
 IOPS escribe:	42k
IOPS lee:	480k
DWPD:	1,3 veces al da
Garanta del fabricante:	3 aos


